XLIIT OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody I stopnia
Rozwigzania zadan
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Obliczenie $rednicy sworznia:
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Organizatorem OW'T jest Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT.
Olimpiada jest finansowana ze $rodkéw MEN.



Obliczenie srednicy tba:

T <D2—d2>
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po przeksztaceniach

1P 5 |4-600- 107
D> |— +d®= | 10,0064 = 0,0975 m = 97,5 mm.

d x-240 - 100

OdpowiedZ: Minimalne wymiary sworznia: $rednica sworznia 80 mm, wysokos¢ tha 28,5 mm,
srednica tha 97,5 mm.
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Obliczenie temperatur w skali bezwzgledne;j:

T, =, +273°C = 288K,
JR— O JR—
Ty =t,+213°C = 423 K.

Réwnanie stanu gazow

Pabs1 Vl _ Pabs2 VZ
h 1y
Po przeksztatceniu
Pabs1 112 10730423 196105 Pa — 1.96 MP
Pabs2™ vV, T Tassis T *

Odpowiedz: Cisnienie powietrza po sprezeniu ma wartosé 1,26 MPa.
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OdpowiedZ: Dzwignie nalezy obciazy¢ ciezarem 20 N.
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Maksymalna moc jaka wydziela sie w tranzystorze jest réowna:

1J 2
Pg=1,=1W=UpsIp=IpEpsony

gdzie ]D maksymalny prad tranzystora (bez radiatora).

Spadek napiecia na tranzystorze:

UDS = ]D RDS(ON) =5-0,04=0,2V.
Spadek napiecia na grzatkach:
URO :UB_UDS =24-0,2=23,8V.

Prad pojedynczej grzatki i liczba grzalek
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OdpowiedZ: Maksymalnie mozna zataczaé 4 grzalki.
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Wypadkowa pojemnosé pakietu kondensatoréw:

. _0_3000_500F
ST 6 6 ‘

Ladunek zgromadzony w pakiecie po natadowaniu:

Q:CSU0:5OO-15:75OOC.
Ladunek odprowadzony z pakietu w czasie tON =4s:

QO :]tON =125-4 =500 C.
Napiecie jakie wskaze woltomierz

, Y 9% 00500
v 0y Oy 500

Odpowied?Z: Napiecie U:z; jest réwne 14 V.
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W skrajnych potozenia suwaka potencjometru RP napiecie UZO diody Zenera jest podzielone

wedlug zaleznosci:

f,
Uy min = Y20 Bt Ry,

- Ry +Rp
UWYma:z; - UZO Rl n RQ TR

P

Po przeksztatceniu

UWYma:L' B RQ + RP
VWY min iy
Stad
Ep 10000
no_ _ — 2000 0 = 2k0
2 U 6
WYmax — 1
- 1 1
WY min
VWY min iy
Uzg Ep 10 10000
WY min 2

OdpowiedZ: Warunki zadania spetniaja rezystory o wartosciach Rl = 8 k2, R2 = 2 k.



